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成果摘要： 

该项研究提出了适用于MOS器件设计的代数系统-传输函数理论。在该理论中应用开关变量与信号变量分别描述电路中

开关元件(MOS管)的开关状态与电压信号，并以此为出发点建立了CMOS电路开关级的代数系统。它能全面地描述电路

在开关级的工作状态，因引可用于指导多值CMOS电路开关级的设计。作为对比，在传统的布尔代数与post代数中，变

量通常用于描述电路中的信号(如高低电平)，而变量之间的与、或、非等基本运算需用相应的门电路予以实现，因此传

统的代驻能用于指导电路在门级的设计。但开关级设计的电路比门级设计的电路用较少的元件，占较小的硅片面积，因

而使电路在，传输延迟等方面均有明显改进。研究表明，应用区分描述MOS管开关状态与电路信号的方法呆实现对三

值、四值、五值CMOS电路包括组合电咱与时序电咱)的开关级设计，还可进一步应用于对于二值CMOS电路的开关级设

计。 
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